
1. Nastaven predmet RF i mikrobranova elektronika 
2. [ifra ETF053L06 
3. Studiska programa ERPS 

4. Semestar (izbornost) leten (izboren)  

5. Celi na predmetot Zapoznavawe so osnovnite usovi {to gi bara edno RF 
kolo, zapoznavawe so osnovnite koncepti na mikrobra-
novite i RF sistemi i da se razvie sposobnosta za 
proektirawe i implementacija na ovie kola.   

6. Osposoben za 
(kompetencii) 

koristewe na mikrobranovite i radiofrekvenciskite  
elektronski kola pri modelirawe i re{avawe na 
konkretni problemi vo in`enerstvoto.  

7. Uslov za zapi{uvawe 
na predmetot 

Лinearna elektronikа 

8. Osnovna literatura 
(do 3 naslovi) 

1. R. Ludwig & P. Bretchko “RF Circuit Design: Theory and Application”Prentice 
Hall, 2000 

2. C. Bowick’ “RF Circuit Design” Newnes, 1997  
3. Razavi, “RF Microelectronics” Prentice Hall, 1998 

9. Broj na krediti 6 

10. Vkupen raspolo`iv fond na vreme 6 ECTS x30 ~asa = 180 ~asa 

Raspredelba na raspolo`ivoto vreme  

11.1. P - Predavawa-teoretska nastava (15 nedeli x 3 ~asa)  45 ~asa

11.2. LV - Laboratoriski ve`bi  15 ~asa

11.3. AV - Auditorni ve`bi, konsultacii  15 ~asa

11.4. SU - Samostojno u~ewe  85 ~asa

11.5. PZ - Proverka na znaewe(2 x 2,5 ~asa)  5 ~asa

11.

11.6. SZ - Seminarski raboti, samostojni zada~i 15 ~asa

Ocenuvawe  

12.1. Posetenost na nastava do 10 boda  / 

12.2. Parcijalni ispiti  (2 x 35 boda)  70 boda

12.3. Testovi (2 x 5 boda) 10 boda

12.4. Seminarski raboti, samostojni zada~i 10 boda

12.5. Laboratoriski ve`bi 10 boda

Ocenki: 

od 60 do 67 boda 6 ({est)

od 68 do 76 7(sedum)

od 75 do 83 8 (osum) 

od 84 do 92 9 (devet) 

12.

Zabele{ka:  

od 93 do 100 10 (deset) 

13. Uslov za potpis i formalen ispit Uspe{no realizirani laboratoriski ve`bi 



PLANIRAWE AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIOT PREDMET RF I MIKROBRANOVA ELEKTRONIKA 

Predavawa - teoretska nastava Auditorni i laboratoriski ve`bi ned 
ela ~asa tema ~asa tema 

1 
povtoruvawe na elementi od elektronikata potrebni za RF i 
mikrobranova elektronika I. 3  Uvod: Osnovni poimi. Primer na RF sistem  

  

1 
opredeluvawe na zasiluvawe i definirawe nalinearnosta na 
konkreten primer II. 3 Zasiluvawe, linearnost i kaskada od zasiluva~i 

  

1 opredeluvawe faktor na {um na konkretni primeri 
III. 3 [um. Izvori na {um, faktor na {um, {um na kaskada zasiluva~i 

2 Simulacija na {umovi od razni izvori 

1 Re{avawe primeri od transformacija na impedancii 
IV. 3 

Rezonantni kola: definicija, transformacija na impedancii, spregnati 
rezonantni kola   

1 Re{avawe zada~i i problemi prenosni linii 
V. 3 prenosni linii  

2  Simulacija na prenosni linii so PSpice 

1 efekt na kone~en Q-faktor- primer 
VI. 3 filtri (NF, VF, pojasen), efekt na kone~en Q-faktor 

2 Simulacija na filtri so PSpice 

1 Primena na Smitov dijagram 
VII. 3 Smitov dijagram i negova primena 

  

2 konsultacii 
VIII. 3 Parcijalen ispit.  

  

1 tranzistor so Y parametri IX. 3 Tranzistor na radiofrekvencii, ekvivalentna {ema, Y-parametri  
 2 tranzistor na radiofrekvencii 

1 
Re{avawe zada~i i problemi od CMOS i BiCMOS operaciski 
zasiluva~i; X. 3 Aktivni i pasivni komponenti  

  

1 tranzistor so Y parametri 
XI. 3 Nisko{umni RF zasiluva~i: uvod, prisposobuvawe na izlezot 

2 RF zasiluva~ na mala mo}nost 

1 konkreten primer za nisko{umen zasiluva~ 
XII. 3 Nisko{umni RF zasiluva~i: Prisposobuvawe na vlezot, zasiluvawe na mo}nost  

  

1 nisko{umni zasiluva~i 
XIII. 3 RF zasiluva~i na mo}nost 

2 RF zasiluva~ na mo}nost 

1 Problem od RF zasiluva~ na mo}nost  
XIV. 3 Stabilnost, oscilatori i naponski kontrolirani oscilatori 

  

1 Re{avawe zada~i i problemi od me{a~i 
XV. 3 Me{a~i 

2 Naponski kontrolirani oscilatori 

Zbir 45     30 
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